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Общая информация
Научные интересы
Научная деятельность связана с разработкой новых способов диагностики и их применением
в материаловедении и технологиях, а именно: — созданием новых и совершенствованием
существующих методов диагностики, основанных на регистрации сигналов, возникающих при
взаимодействии электронных, фотонных, рентгеновских, ионных и других пучков, а также
тонких металлических нанозондов с твердым телом; — применением разработанного
комплекса методов практической диагностики для исследования материалов, структур
и приборов микро-, нано- и оптоэлектроники.
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